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Directeur de thèse : M. Andréas KAISER
Co-encadrante : Mme.Edith KUSSENER
Partenaire Industriel: ATMEL ROUSSET
Financement : CIFRE
Equipe d’accueil: Fiabilité et Conception de 
Circuits (ISEN)
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ProblématiqueProblProbléématiquematique
Plus de fonctions et coût Silicium ⇒ Réduction des 
dimensions ⇒ Diminution tension claquage

⇒ Réduction de la tension d’alimentation (1V 
ou moins) 
Applications portables ⇒ Diminuer puissance 
consommée ⇒ Diminution courants 
polarisation 
Problème : les structures MOS classiques sont 
inutilisables
⇒ nouvelles méthodes de conception à
mettre en place et nouveaux circuits à
élaborer
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Année 1 (80% temps à l’ISEN): 

- Bibliographie : physique du MOS, modélisation, 
techniques existantes
⇒ synthèse des régimes de fonctionnements du 
MOS
Réalisation: synthèse des effets
submicroniques, étude des modèles EKV et 
ACM

- Tests sur plaques
- Validation des modèles sur simulateur

Année 2 (80% temps à ATMEL): conception de 
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